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BESCTmRTRTJIMrT 

Hochdruckgasentladungslampe 

Die EtfincUmg betriffi eine Hochdruckgasentladiingslainpe, die zuxnindest einen 
Lamp^okolben besitzt, der einen mit einem Gas gefuUten Enfladungsiaum hetmetisch 
5 verschliefil^ wobei dieser Lampenkolben zumindest einen Beieich aufweist, welcher 
nicht und/oder nicht direkt dem gewunschten Licfataustritt der 
Hochdruckgaseniladungslampe dient. 

Bereiche des Lampenkolbens, welcbe nicht direkt dem gewunschten Lichtaustritt der 
HochdruckgasentladungslaDipe dienen,, konnen beispielsweise Beschichtungen oder 
10 Verspiegelungen sein. Diese sind regehnaBig zumindest fik sichtbares Licht oder eine 
Teihnenge davon undurchlassig oder teildurchlassig gestaltet. In dem Fall, wo bei- 
spielsweise durch diesen Bereich Licht in den Lanq)enkolben hinein reflektiert wird, 
kaon dieser indirekt dem gewunschten Lichtaustritt dienen. 

Bereiche des Lampenkolbens, welche nicht primar dem gewunschten Lichtaustritt der 
15 Hochdruckgasentladungslampe dienen, konnen andere Funktionen der Lampe lealisie- 
ten, die beispielsweise auch eine Reduzi^rung der Lichtmenge bewirken, aber die 
Lebensdauer oder deigleichm verbessem. 

In jedem Fall weist die SuBere Oberflache des Lampenkolbens einen Bereich auf, der 
direkt dem gewunschten Lichtaustritt der Hochdruckgasentladungslampe dient, 
20 beispielsweise in Form einer Lichtaustdttsoffiiimg. 

Hochdruckgasentladungslampen (HID- (high intensity discharge]-Lampen) und insbe- 
sondere UHP- (ultra high performance) Lampen werden auf Grund ihier optischen 
Eigenschaften ma. bevoizugt zu Projektionszwecken eingesetzt 
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Fiir diese Anwendungen wird eine moglichst punktformige Lichtquelle gefordert, so 
dass der sich zwischen den Elektrodenspitzen ausbildende Lichtbogen eine Lange von 
etwa 0,5 bis 2,S nun nicht uberschreiten soil. Weiterhin ist eine moglichst bohe Licht- 
starke bei mogUchst naturlicher sspektraler Zusammensetzung des lichtes regelmaBig 
5 erwunscht. 

Diese Eigenschafien konnen mit UHP-Lampen derzeit am besten eireicht werden. Bei 
der Entwicklung dieser Lampen miissen jedoch zwei wesentliche Forderungen gleicb- 
zeitig erfiillt werden: 

Einerseits darf die hochste Temperatur an der inneien Oberflache des Entladungsraums 
10 nicht so hoch werden, dass eine Enlglasung des im allgemeinen aus Quarzglas gefertig- 
ten Lanopenkolbens auffadtL Dies kann deshalb problematisch sein, weil duich die staxke 
Konvektion inneiiialb des EnHadungsraums der Lampe der Bereicb oberhalb des Licht- 
bogens besonders stark erwarmt wird. Znmindest zum Zeitpunkt der Gasentladung bzw. 
unmittelbar danacb besteht im Entladungsraum somit eine inhomogene Temperatur- 
15 verteilung. 

Andererseits muss die kalteste SteUe an der inneren Oberfladie des Lampenkolbens im 
Bereicb des Entladungsraums nocb eine so hohe Temperatur, beispielsweise ca. 1200 K, 
um einen Quecksilberdmck von ca. 200 bar zu erreichen, aufweisen, dass sich das 
Quecksilber dort nicht niederschlagt, sondem insgesamt in ausreichendem MaBe in 
20 verdampfit^ Zustand erhalten bleibt. Dies ist in besonderem Mafie bei Lanq^en mit 
gesattigter Gasfullung zu beachten. 

Diese beiden widerstrebenden Forderungen fiihren dazu, dass die madmal zulassige 
Differenz zwischen der hdchsten und desr niedrigsten Temperatur an der Lmenseite des 
Lampenkolbens, insbesondere in Abhangigkeit vom jeweiligen Lampentyp imd dessen 
25 Einbaulage, vorbestimmt ist. Dieser jeweils erforderliche Tenoperaturbereich, der u.a. 
vom jeweiligen Lampentyp abhangig ist, wird durch die Maximaltemperatur an der 
aufieren Oberflache des Entladungsraums, d. h. der bmenseite des dortigen Lampenkol- 
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bens, und durch die Mindesttemperatur an der auBeren OberQache des Entladungsraums 
begrenzt. 



Bei UHP-Lampen mit einer reflektierenden Teilbeschichtung auf dem Lan^enkolben 
entsprechend der Lehre gemaB der DE 101 51 267 Al betragt diese DifiFerenz beispiels- 
weise regelmafiig Werte um ca. 120 K. Jhsbesondere bei kleinen hochbelasteten Entla- 
dungslaaq>en bedingen sdch die hochste und niedrigste Ten^eiatur und konnen bei be- 
sthmnten Anwendungen zu Problemen bei der Einstellung eines optimal^ 
Lampenbetriebes bei ausreichender Lebensdauer der Lampe fiihren. 



Um die diesbezugliche Mindesttemperatur der kaltesten Stelle der inneren Oberflache 
1 0 des Entladungsraums hoch genug zu halten, muss der Entladungsraum so Idein sein, 
dass ausreichen Energie, insbesondere durch Warmeleitung, zur kaltesten Stelle 
gelangt. 



Handelsublicbe UHP-Lampen, betrieben bei Nennleistung, halten die erforderlicben 
Tenqperaturbereiche von ca. 1200 K bis ca. 1400 K regehnaBig ein. Es ist aber wun- 

1 5 scbenswert, den mSglichen Betriebsbereich zu erweitem, z. B. fiir eine Dimmbarkeit 
der LaDq>e oder zum Upgrade eines Lan:^entyps fur Anwendungen mit einer hoheren 
Lumen-Leistung. Beim Dimmen datf die Temperatur der kaltesten Stelle nicht unter die 
Mindesttemperatur absinken. Bei einer Leistudgserhohung darf die Temperatur der hei- 
Besten Stelle nicht die Mudmalten:Q)eratur ubersteigen. Aus den voigenannten Zusam- 

20 menhangen eigibt sich, dass es das Design der UHP-Lan^e vereinfachen und den Be- 
tdebsbereich erweiton kann, wenn durch geeignete MaBtiahine n die Temperaturdiffe- 
renz zwischen der kaltesten und der heiBesten Stelle verringert werden konnte. 



Bei Anwendungen, wo eine Kuhlung relativ schwierig bzw. technisch au^endig zu 
realisieren ist, beispielsweise bei Anwendungen mit gasdichten Refiektoren, besteht ein 
25 entsprechender Bedarl^ den Betriebsbereich zu erweitem. 



r 
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Es ist bekannt, Lampen mittels eines geiichteten Lufistromes zu kuhlen, um die Laxnpe 
mit einer erhohten Leistung betreiben zu konnen. Dabei wird die heifieste Stelle des 
Lampenkolbens mit Luft angeblasen und so eine tJberhitzung, d. h. eine Uberschreitung 
der Masdinaltemperatur, vennieden. Nachteilig ist dabei, dass zur Realisienmg dieser 
5 Kuhlung besondcre Eiimchtungen zur Eizeugung und Lenkung des Luftstromes beno- 
tigt werden. Diese Einrichtungen verursachen zusatzliche Kosten, mussen im Gerat 
unteigebiacht werden und konnen einen erhohten Gerauschpegel verursachen. 

Bekannt ist auBerdem, beispielsweise aus der DE 101 51 267 Al, die Verwendung 
grdBerer Wandstarken des Lan:^)enkolbens, insbesondere itn Bereich des Entladungs- 

1 0 raums. Dadurch wird die WanneleitShigkeit entlang der Wand des Lampenkolbens 
erhoht und ein verbesserter Warmeaustrag hin zur aufieren Oberflache des Lamprakol- 
bens erreicht Diese grofieren Wandstarken verursachen jedoch jeweils einen grofieren 
Lampendurchmesser, was sich wegen steigender Abschattungen, besonders in Meinen 
Reflektoren, negativ auswirkt Weitcrhin steigen die erforderlichen Aufwendung^ zur 

15 Vermeidung von Abbildungsfehlem des Lampenkolbens, da die Geometrien dickerer 
Lampenkolben regehnaBig hohere Aufwendungen im Herstellungsprozess erfordem. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, erne Hochdrackgasentladungslampe der vor- 
genannten Art beieitzustellen, die eine geringeie Temperaturdififerenz zwischen der 
heifiesten und der kaltesten Stelle besitzt, wobei diese beiden Teroperaturwerte sich im 
20 erforderlichen Temperaturbereiche zwischen der Minimal- und Maximaltemperatur 
befinden. Die diesbezugliche Losung soU technisch einfach und im Rahmen der indus- 
triellen Masseoptoduktion realisierbar sein. 

Die Aufgabe der Erfindung wird durch eine Hochdruckgasentladungslampe geldst, die 
zumindest einen Lampenkolben besitzt, der einen mit Gas gefullten Enfladungsratmi 
25 hermetisch verschlieBt, wobei dieser Lanopenkolben zumindest einen Bereich aufweist, 
welcher nicht und/ oder nicht direkt dem gewunschten Lichtaustritt der Hochdmckgas- 
entladungslanq^e dient und bei welchem ein warmeleitendes Material angeordnet ist, 
welches eine grofiere WarmeleitShigkeit besitzt als das Material des Lan::penkolbens. 
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Durch die erfindungsgemaBe Anordnimg des wanneleitenden Materials, welches eine 
groBere Warmeleitfahigkeit besitzt als das Material des Lampenkolbens, wird insbeson- 
deie uber die Warmeleitung im wanneleitenden Material zumindest ein teilweiser 
Teniperatiirausgleich im Bereich der auBeren Oberflache des Lanipenkolbens bewirkt. 
5 Dieser Tenipetatuiausgleich bewirkt insbesondere eine Absenkung der hdheren 

Ten:q)eraturen und eine Erhohung der niedrigeren Temperaturen voxrangig in dem Be- 
reich des Lampenkolbens, welcher durch den korrespondieren Bereich des wanne- 
leitenden Materials unmittelbar beeinflusst wild. Das Temperaturregime der anderen 
Bereiche des Lampenkolbens wird zumindest nuttelbar, insbesondere durch die 
10 Auswirkungen der Warmeleitung im Lampenkolben, beeinflusst. Im Ergebnis ist eine 
Verringerung der Tempeiaturdifferenz zwischen der hochsten imd niedrigsten Tem- 
peratur erreicht 

Die erfindungsgenGSBe Beeinflussung dieser Teniperaturdifferenz, dJi, die Reduzierung 
dieser Tenq)eraturdifferenz, ist u. a. vom jeweiligen Lampentyp, von der GroBe und An- 
15 ordnung des Bereiches oder der B^eiche des warmeleitenden Materials und der 

Wacmeleitzahl des wanneleitenden Materials abhangig. Der Giad der Einflussnahme ist 
somit jeweils unterschiedlich, wobei beispielsweise mit steigender Grofie des Bereiches 
des warmeleitenden Materials dieser Grad steigt. 

Das Design der jeweiligen Hochdrackentladungslampe kann in Abhangigkeit vom Grad 
20 der Einflussnahme auf die Temperaturdififerenz verein&cht und/ oder der jeweiUge Be- 
triebsbereich erweitert werden. 

Die Untetanspruche 2 bis 7 haben vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsgemaBen 
Hochdmckentladungslampe zum Inhalt. 

Bevorzugt ist, dass die Hochdmckratladungslan^pe eine UHP-Lampe ist Bei diesem 
25 Lampentyp ist der Entladungsraum mit einer Menge Quecksilber gefullt, wobei bei 
voUstandiger Verdampfimg ein Quecksilberdampfdrack beispielsweise von oberhalb 
von 200 bar im Entladungsraum erzeugt wird. Dieser hohe Dmck ist dabei zur 
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Erzielimg der guten Leuchtdichte iind Spektralverteilung der UHP-Lampe notwendig. 
Dieser Dampfdruck kaim aber nur oberhalb einer bestiinmten Ten^eratur von ca, 1200 
K enflang der gesamten Inneawand des Enfladungsge£lfies aufirecht eihalten werden. 
Unterschrdtet die bment^cnperatur an einer Stelle die notwendige Mindestteniperatur, 

5 kondensiert an dieser Stelle Quecksilber, wodurch der Druck sinkt und sich die Lam- 
pendaten verschlechtem. Ein Tell der im Entladungsbogen der Lampe umgesetzten 
Eneigie eneicht, u. a. durch Konvektion des heifien Gases, die Oberfiiache der Enflad- 
ungskammer und dann die Oberflache des Laxnpenkolbens. Um die Mindesttenq)eratiir 
der kaltesten Stelle an der Oberflache der Entladungskammer hoch genug zu balten, 

10 muss das Entladungsge@B lelativ klein sein. Die Maximaltemperatur von ca. 1400 K 
darf an der heifiesten Stelle nicbt uberschritten werden, da ansonsten die Lebensdauer 
der Lanq)e durch Rdcristallation des Lampenkolbens herabgesetzt werden wiirde. 

Bevorzugt ist aufierdem, dass das warmeleitende Material als Hulse ausgeformt und 
vom Lampenkolben mit einem Abstand von unter ca. 200 pm, weiterhin bevorzugt mit 

15 einem Abstand von unter ca. 500 pm, angeordnet ist Diese Ausgestaltung ist insbeson- 
deie fur eine Herstellung im Rahmen einer Massenproduktion geeignet. Beispielsweise 
konnen metallische Hulsen ohne erhdhte Anforderungen bezuglich der ^nhaltung ubli- 
cher Fertigungstoleianzen kostengiinstig vorgefertigt und montiert werden. Bei kleinen 
Spalfl>ieiten zwischen der Hulse und dem Lanxpenkolben ist dennoch ein ausreichender 

20 Wanneubergang, insbesondere durch Warmeleitung und Warmestrahlung, gewahrleis- 
tet 

Altemativ ist bevorzugt, dass das wSrmeleitende Material eine Folic oder eine 
Beschichtung ist, welche auf dem Lampenkolben angeordnet ist. 

Bezuglich der Materialauswahl fur das warmeleitende Material suxd Aluminium und/ 
23 Oder Kupfer, insbesondere bezuglich ihrer relativ guten Warmeleitung und Verfiigbar- 
keit, bevorzugt. Relative Wanneleilzahlen, bezo^n auf den Wert der Warmeleitzahl 
von Silber, wobei Silber ein sehr guter Wacmeleiter ist, sind beispielsweise: Kupfer ca. 
0,95, Aluminium ca. 0,585 xmd Glas ca. 0,002. 
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Bevorzugt ist weiterhin, dass sich die korrespondierenden Oberflachen des Lampenkol- 
b^is und des warmeleitenden Materials in ihrer Fonn, Geometrie imd/ oder Ausdeh- 
nung weitgehend entsfprechen oder ahnlich sind. Damit ist der erwunschte Wacmeuber- 
gang zwischen den korrespondierenden Bereichen des Lampenkolbens und des wacme- 
5 leitenden Nfoterials besonders effektiv realisierbar. 

Altemativ ist vorgesehen, dass sich die korrespondierend^ Oberflachen des Lan^en- 
kolbens und des warmeleitenden Materials in ihrer Form, Geometrie und/ oder 
Ausdehnung nicht oder teilweise entsprechen oder ahnlich sind. Durch cine gezielte 
Wahl dieser Parameter des warmeleitenden Materials wird es beisfpielsweise ermogUcht, 
das Temperaturfeld, insbesondere an gewunschten Punkten bzw. Bereichen des Lam- 
penkolbens, zusatzlich zu beeinflussen. Bei bestimmten Anwendungen, wo beispiels- 
weise die Elektroden an den Enden des Lamqpenkolbens eintreten, kdnnra diese 
Bereiche so kalt sein, so dass hier ein Kondensationsefifekt oder Temperaturspannungen 
auftreten. Durch eine entsptechende Dhnensionierung des warmeleitenden Materials als 
Warmebriicken erfolgt uber diese eine Warmeleitung in diese kalten Bereiche. 

Die Aufgabe der Erfindung wird auBerdem durch eine Beleuchtungseinheit, die zumin- 
dest eine Hochdmdkgasentladungslampe als Lichtquelle gemaB einem der Anspruche 1 
bis 7 enthalt, gel5st 

Der Unteransfpmch 9 hat vorteilhafte Weiterbildungen der erOndungsgemaBen Beleuch- 
20 tungseinheit zum Inhalt Bevorzugt ist die Verwendung einer Beleuchtungseinheit ge- 
maB der Lehre der DE 101 SI 267 Al, wobei als Lichtquelle eine UHP-Lam pe verwen- 
det wird und der Ruckreflektor auf dem Lampenkolben angeordnet ist. Mit dieser Be- 
leuchtungseinheit wird insbesondere durch die Verspiegelung eines Teiles der Oberfla- 
che des kugelfi)rmigen Entladungsgej^es eine Effizienzsteig^nmg in optischen Fro- 
25 jektionsoptiken eireicht Dabei wird angestrebt, aus dem verspiegelten Teil der 

Kolbenoberflache moglichst wenig sichtbares Licht austreten zu lassen. Als Austritts- 
fCTister dienen insbesondere die nicht vom Ruckreflektor bedeckten OberQachen- 
bereiche. Der Ruckreflektor dient somit nicht diiekt dem gewunschten Lichtaustritt der 
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Hochdruckgasentladungslampe und ist auf der Oberflache eines Teiles des 
Lampenkolbens angeordnet Dutch die funktionsbedingte geometrische Form des 
Riickrefleklors ergeben sich in Hinblick auf die Waimeleitung besonders gimstige De- 
sigmndglichkeiteii far die Ausgestaltung dra kotiespondierenden wanneleiteiiden 
5 Materials. 

Weitere EiBzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung eigeben sich aus der 
folgenden Beschreibung einer bevoizugten Ausfiihrimgsform anhand der Zeichnung. 

Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Hochdruckgasendadungslampe (UHP- 
10 Lampe) itn Langsschnitt und 

Fig. 2 Messdiagramm einer UHP-Lampe mit und ohne Hulse. 

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Hochdruckgasentladungslampe 
(UHP-Lan^e) im Langsschnitt Ein Lampenkolben 2 mit einem Entladungsraunoi 21, in 
dem sich ein ubliches Entladungsgas sowie eine Elektrodenanordnimg befinden. Die 

1 5 Elektrodenanordnung wird dutch die beiden Elektroden 22, 23 gebildel; zwischen deren 
Spitzen in bekannter Art und Weise die Gasentladung erfolgt Der Lampenkolben 2 und 
der Hauptreflektor 1 sind relativ zueinander so angeordnet, dass der Qrt d^ eigent- 
lichen Lichtquelle, namlich der Bereich zwischen den beiden Elektroden 22, 23, im 
wesentlichen im Brennpunkt des Hauptreflektors 1 liegt. Auf dem kugelahnlichen Teil 

20 des LanQ)enkoIbens 2, welcher einen Aufiendurchmesser von ca. 9 mm besitzt, befindet 
sich ein Riickreflektor 3 in Form einer reflekti^enden Schicht. Mogliche Gestaltungen 
des Schichtaufbaus und der entsprechenden Materialauswahl sind beispielsweise aus 
der DE 101 51 267 Al zu entnehmen. Dieser Teil der OberQache ist so geformt, dass 
das bei der Gas^tladung emittierte Lich^ welches auf den Ruckreflektor 3 trifft, durch 

25 die OfGaxmg 4 auf den Hauptreflektor 1 reflektiert wird. Der Ruckreflektor 3 ist 
regehnaBig so bemessen, dass sich dieser nicht ganz bis zur Halfte des den 
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Entladungsraum 21 umschlieBenden Bereich des Lampenkolbens 2 erstreckt. 
Weitestgehend beruhrungslos ist das wartneleitende Material in Fonn einer Hulse 5 
nahe des Riickreflektors 3 angeordnet. Die Hulse 5, die insbesondere aus Kup&r 
besteH ist in ublicher Art und Weise an der UHP-Lampe, beispielsweise mittels einer 
5 fiir dies^ Einsatz&ll ublichen Zundantenne (in Fig. 1 nicht dargestellt), befestigt Die 
Hulse 5 ist dabei vom Lampenkolben 2 mit einem Abstand von unter ca. 200 pm 
angeordnet, so dass eine technologiscli einfache Montage moglich und dennoch ein 
guter Wanneiibergang gewahrleistet ist Die Hiilse 5 hat im kugelahnlichen Bereich des 
Lampenkolbens 2 aus diesem Grund eine mit dieser korrespondieiende Form. Die 

10 Dimensionierung der Hiilse 5 ist so gewahlt, dass keine zusatzliche Abschattung des 
vom Ruckreflektor 3 kommenden Lichts auftritt. Da der Bereich unterhalb der Hiilse 5 
verspiegelt ist, erreicht kein oder nur wenig Licht die Oberflache der Hiilse 5, so dass 
diesbeziiglich die optischen Eigenschafien der Lampe nicht beeintrachtigt werden. 
Aufgrund der hohen WarmeleitShigkeit der Hulse 5 sind Temperatuigradienten iiber 

15 der Hiilse 5 Mein im Veigleich zur Temperaturdifferenz fiber den Lampenkolben 2. Die 
Bereiche der HiUse 5 nahe der heiBesten und der kaltesten Stelle des angrenzenden 
Lampenkolbens 2 liegen nahezu auf einem Temperatumiveau. Die vorhandenen 
Tempeiaturgiadienten zwischen der Hiflse 5 und der Oberflache des Lampenkolbens 2 
bewirken insgesamt einen Energiefluss von den heifien zu den lodten Beieichen des 

20 Lampenkolbens 2. 

Die erfindungsgemaBen Auswirkungen smd mittels einer Watmebildkamera messbar. 
Dabei wird jeweils eine UHP-Laiqpe mit und ohne Hiilse 5 bei einer elektrischen Leis- 
tung von ca. 120 W im stationaren Zustand betrieben. In Fig. 2 ist jeweils der Tem- 
peraturverlauf ohne Hiilse (Punkt-Linie) und mit Hulse (Wurfel-Linie) in einem 
25 Diagramm daigestellt Auf der X-Achse ist der Ort des aufgenommenen Tempeiatur- 
profiles von oben nach unten, bei einer waagerechten Anordnimg der UHP-Lampe, dh. 
die Elektroden 22, 23 befinden sich auf einer Achse in der Waagerechten, von links 
nach rechts aufgetragen. Auf der Y-Achse sind die Temperatorwerte in der Einheit ""C 
aufgetragen. 
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Die Temperatarauswertung (Punkt-Linie) — ohne HiUse.- ergibt eine Temperaturdiffe- 
renz von ca. 124 K, wobei der heiBeste Fuiikt bei ca. 907 und niedrigste bei ca. 783 
entdttelbar ist 

Die Temperaturauswertung (Wijrfel-Liiiie) — mit Hulse 5- ergibt eine Temperaturdiffe- 
renz von ca. 70 wobei der heifieste Punkt bei ca. 887 und niedrigste bei ca. 817 
""C ermittelbar ist 
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PATENTANSPRtJCHE 



1 . Hochdruckgasentladungslaxnpe, die zumindest einen Lampenkolben (2) besitzt, der 
einen mit Gas gefullten Entladungsrauin (21) hennetisch verschliefil^ wobd dieser 
Lampenkolben (2) zumindest einen Beieich (3) au^eist, welcher nicht und/ oder 
nicht diiekt dem gewimschten Lichtaustdtt der Hochdrackgasentladungslampe dient 
undbei welchem ein waimeleitendes Material angeordnet ist, welches eine grofiere 
WanneleitShigkeit besitzt als das Material des Lampenkolbens (2). 

2. Hochdmckgasentladungslampe nach Ansproch 1, daduich gekennzeichnet, dass 
diese eine UHP-Lampe ist 

3. Hochdmckgasentladungslampe nach Anspmch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 
wanneleitende Material als Hmse (5) ausgefomit und vom Lampenkolben (2) mit 
einem Abstand vcm unter ca. 200 pm, weit^hin bevorzugt mit einem Abstand von 
imter ca. 500 imx^ angeordnet ist 

4. Hochdrackgasentladungslanqje nach Ansprach 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich 
die korrespondieienden Oberflachen des Lampenkolbens (2) und des warmeleiten- 
den Materials in ihrer Form, Geometric und/ oder Ausdehnung weitgehend ratspre- 
chen Oder ahnlich sind. 

5. Hochdmckgasentladungslaxr^e nach Ansprach 1 , dadurch gekennzeichnet, dass sich 
die korrespondierenden Oberflachen des Lanipenkolbens (2) und des wacmeleiten- 
den Materials in ihrer Form, Geometric und/ oder Ausdehnung nicht oder teilweise 
entsprechen oder Shnlich sind. 
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6. Hochdruckgasentladungslatnpe nacli ABspmch 1, dadurch gekennzeiclmet, dass das 
warmeleitende Material eine Folie oder eine Beschichtung ist, welche auf dem 
Lampenkdlben angeoidBet ist. 

7. Hoclidruckgasentladungslampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeiclmet, dass das 
waimeleitende Material Alimiiniuni im 

8. Beleuchtungseinheil^ die zumindest eine HochdrackgasentladLingslampe als Licht- 
quelle gemafi einern der Anspruche 1 bis 7 enthalt. 

9. Beleuchtungseinlieit nach Anspruch 8, mit einer Lichtquelle, die eine UHP-Lampe 
ist, emem Hauptreflektor und einem Riickreflektor mit einer dem Hauptreflektor 
gegenuberliegenden OfEbung, dutch die Licht aus der Lichtquelle auf den Hauptre- 
flektor reflektiert wird, dadurch gekennzeiclmet, dass das Zentrum der Lichtquelle 
und der Ruckreflektor relativ zueinander so angeordnet sind, und der Ruckreflektor 
auf dem Lampenkolben angeordnet ist. 



I 
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ZUSAMMENFASSUNG 



Hochdruckgasentladungslampe 

Die Erfindimg betrifft eine Hochdmckg^entladungslampe^ die zumiiidest einen Lampen-* 
kolben (2) besitzt, der einen mit Gas g^fiiUten Endadungsraum (21) hermetisch ver- 
5 schliefit, wobei dieser Lampenkolben (2) zumindest einen Bereich (3) anfweist, weicher 
nicht und/ oder nicht direlct dem gewunscliten Liditanstritt der Hochdruckgasendadungs- 
lampe dient und bei welchem ein warmeleitendes Material angeordnet ist, weldbes eine 
grofiere Warmeleitfalxigkeit besitzt als das Material des Lampenkolbens (2). 

10 Fig. 1 
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